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do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b pobudzania
ukladéw parametrycznych za pomocg zmiennej
reaktancji elementu czynnego oraz uklad do sto-
sowania tego sposobu.

W dotychczas stosowanych ukladach parame-
trycznych sposéb pobudzania polegal na stosowaniu
zmiennej reaktancji elementu biernego takiego
jak dioda waraktorowa czy rdzen ferrytowy.
Zmienno$¢ reaktancji elementu biernego osiggano
przez stosowanie dodatkowego generatora pompu-
jacego.

Pobudzanie ukladéw parametrycznych wedlug
wynalazku osigga sie przez wlgczenie do ukladu
parametrycznego zmiennej reaktancji elementu
czynnego takiego jak dioda tunelowa czy tranzy-
stor. Zmienno§é reaktancji elementu czynnego
osiggnieto przez pompowanie sygnalem wielkiej
czestotliwo$ci pobieranym z obowdu oscylacyjne-
go odtlumionego przez ten sam- element czynny.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku, na
ktorym fig. 1 przedstawia schemat ideowy ukladu
parametrycznego wykorzystujgcego zmienng reak-
tancje diody tunelowej a fig. 2 przedstawia cha-
rakterystyke pradowo-napieciowg diody tunelo-
wej ze wskazaniem punktu pracy.

Spos6b pobudzania ukladéw parametrycznych
wedlug wynalazku polega na jednoczesnym wyko-
rzystaniu zmiennej pojemnos$ci diody tunelowej DT
i jej wlasnoSci wzmacniajgcych do odtlumiania
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obwodu oscylatora ws i czeSciowo do odtlumiania
obwodu sygnalowego w; oraz obwodu jalowego ws.
Na skutek odtlumiania w obwodzie oscylatora wg.
powstang oscylacje. Sygnal z tego obwodu jest
uzyty do pompowania pojemnos$ci diody tunelo-
wej DT.

W podanym na fig. 1 schemacie ukladu parame-
trycznego dioda tunelowa DT jest wlgczona po-
miedzy obwodd sygnalowy w; i obwéd jalowy wsg
polaczony z obwodem oscylatora ws. Dioda tune-
lowa DT jest spolaryzowana napieciem doprowa-
dzonym z oporowego dzielnika napiecia R, P. Na-
piecie polaryzujgce jest tak dobrane aby punkt
pracy diody znajdowal sie na opadajgcej cze$ci
charakterystyki pra"dowo—napie,ciowej, tak jak ilu-
struje to fig. 2.

Zmienno$¢ pojemno$ci diody DT uzyskuje sie
przez pompowanie tej diody sygnalem doprowa-
dzonym do niej z odtlumianego przez te sama
diode DT obwodu oscylatora wz. Obwod sygnatowy
w; jest sprzegniety kondensatorem C; z obwodem
jalowym wy. Kondensator C, blokuje uklad pola-
ryzacji diody tunelowej DT. KorzySci techniczne
wynikajgce ze stosowania wynalazku polegaja na

. wyeliminowaniu oddzielnego generatora pompujg-

cego oraz na poprawieniu dobroci obwodéw: sy-
gnalowego w; i jalowego ws. Spos6éb wedlug wy-
nalazku umozliwia budowe prostych generatoréw
barametrycznych, wzmacniaczy, powielaczy lub
mieszaczy.
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Zastrzezenia patentowe

Sposéb pobudzania ukladéw parametrycznych
za pomoca zmiennej reaktancji elementu czyn-
nego znamienny tym, ze sygnal pompujgcy do
zmiany reaktancji elementu czynnego jest po-
bierany z obwodu oscylatora odtlumianego przez
ten sam element czynny.
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2. Uktad parametryczny pobudzany za pomoca
zmiennej reaktancji elementu czynnego sposo-
bem wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze sktada
sie z diody tunelowej (DT) wlgczonej pomiedzy

5 obwdd sygnatowy (w;) i obw6d jalowy (ws) po-
laczony z obwodem oscylatora (ws), przy czym
dioda tunelowa (DT) jest jednocze$nie dolgczo-
na réwnolegle do obwodu oscyloatora ms.
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